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CPC分类号 H01L51/5088 H01L51/0072 H01L27/3209 H01L51/5278 H01L51/0061
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摘要(译)

本发明涉及一种其中合成了有机化合物和无机化合物的电导率较佳的复
合材料、一种在载流子注入特性上优于有机化合物的复合材料以及与金
属具有低电阻的复合材料。此外，通过将所述复合材料应用于电流激励
型发光元件，本发明提供一种在低驱动电压下工作的发光元件，并通过
制造一种使用所述发光元件的发光装置来提供一种功率消耗低的发光装
置。本发明提供了一种包括金属氧化物和有机化合物的复合材料，所述
有机化合物在室温下相对于二甲基甲酰胺(DMF)中的二茂络铁的氧化-还
原电势具有从0V至1.5V(相对于Fc/Fc +)范围的氧化峰电势，优选在0.1V
至1.0V范围内(相对于Fc/Fc +)。
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